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(54) Zpiisob povrchové ochrany vystupii poloveditovich PN prechoda
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Vynalez se tykd zplisobu povrchové o-
chrany vystupl polovodifovych PN pfecho-
dit na povrch polovodi¢ové soufédstky, na-
piiklad diody, tranzistoru nebo tyristoru.

K povrchové ochrang& PN pfechodfi se po-
uZivd silikonovych kaudukd, silikonovych
lakl,, pryskyfice a jinych izola&nich mate-
ridlG. Kvalita povrchové ochrany mé totiZ
znaény vliv na ddleZité parametry diod, ty-
ristord apod. Ovliviiuje teplotni zavislost
blokovaciho spinaciho napéti, teplotni zé&-
vislost zdvérnych proudd na PN pfFecho-
dech, dlouhodobou &asovou stabilitu bloko-
vacitho spinaciho napé&ti, teplotni zivislost
- zéavérnych proudd na PN pfechodech, dlou-
hodobou &asovou stabilitu blokovaci a zéa-
vérné charakteristiky a dalsi parametry
diod a tyristord.

Dosud se povrchovd ochrana vystup&t na-
pétovych PN pifechodd na povrch provadi
vétSinou silikonovym kaulukem. Nevyhodou
tohoto zplisobu je 3patnd casovd stabilita
zdvérnych vlastnosti, niZ8§i provozni teplo-
ta a tomu odpovidajici vy3si proudy.

Uvedené nevyhody podstatné sniZuje zpl-
sob povrchové ochrany PN p¥echodl podle
vynéalezu.

Podstata vyndlezu spofivd v tom, Ze na
povrch polovoditového materidlu, napriklad
kifemiku se nanese vrstva polyvinyl-N-car-
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bazolu (ddle jen PVK). PVK se na povrch
polovodiCové soufdstky nandsi v roztoku
rozpoust&dla benzenu, toluenu, cyklohexa-
nonu apod. Vrstva PVK se tepelné zpraco-
vdava pfi teplotdch vy38ich neZ 270 °C.

Alternativné se na vrstvu PVK nanese dal-
81 ochrannd vrstva, napiiklad vrstva siliko-
nového kaufuku. Nanesenim PVK rozpudts-
ném v nékterém z uvedenych rozpoustédel
vznikne tenkd vrstva o tlouStce nékolika um.
Dokonalé adheze na povrchu polovodidové
souCdstky se dosdhne tepelnym zpracova-
nim.

Pokud je pouZito pro povrchovou ochra-
nu vystupd polovodi¢ovych PN piechodd
dvojvrstvy, tj. na vrstvu PVK je nanesena
napfiklad vrstva silikonového kauduku, je
tato druhd vrstva vytvrzena v teplotnim
cyklu predepsaném pro ten Kktery pouZity
silikonovy kaucuk vyrobcem.

Srovnanim dosud znadmé kaudukové po-
vrchové ochrany a povrchové ochrany vy-
tvoFené pomoci PVK, popiipad& v kombina-
ci se silikonovym kaufukem, bylo zji§téno,
Ze povrchovd vrstva podle vyndlezu zvy-
Suje dlouhodobou stabilitu zdvérnych a blo-
kovacich charakteristik, zlepSuje teplotni
z4vislost blokovaciho spinaciho napéti, pii-
nési zvySeni opakovatelnych napéti o 10 aZ
15 % a u diod sniZuje zévérné proudy pfi
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vysokych teplotdch pfibliZzng na polovinu,
¢imZ lze zvySit pracovni teplotu souddstky.

VySe uvedené vlastnosti povrchové ochra-
ny umoZiuji podstatné zvySeni provoznich
napéti a polovoditové souféstky pak vyka-
zuji dlouhodobou &asovou stabilitu.

Vzhledem k nepatrnému mnoZstvi PVK,
kterého je pfi provadéni povrchové ochra-
ny zapotfebi, jsou néklady minimélni. Eko-
nomické zvyhodné&ni polovodiovych sou-
dastek je tak evidentni.

4

1.Pfiklad provedeni

Na povrch vykonového tyristoru je nane-
sena vrstva polyvinyl-N-carbazolu v roztoku
cyklohexanonu, kterd se po naneseni tepel-
né zpracuje na vzduchu pfi teploté 280 °C
po dobu 20 minut.

2. Prfiklad provedeni

Na tepelné& zpracovanou vrstvu polyvinyl-
-N-carbazolu nanesenou na povrchu tyristo-
ru se nanese vrstva silikonového kauduku,
kterd se nésledn& tepeln& zpracuje.

PREDMET VYNALEZU

1. Zpidsob povrchové ochrany vystupi po-
lovodiéovych PN pFechodft na povrch polo-
voditové soucddstky, napfiklad diody, tran-
zistoru nebo tyristoru, vyznafeny tim, Ze na
povrch polovodidového materialu, napiiklad
kfemiku se nanese vrstva polyvinyl-N-car-
bazolu.

2. Zptsob povrchové ochrany podle bodu
1, vyznadeny tim, Ze polyvinyl-N-carbazol
se na povrch polovodi&ové souddstky nanasi

v roztoku rozpoustddla benzenu, toluenuy,
cyklohexanonu apod.

3. Zptisob povrchové ochrany podle bodd
1 a 2, vyznaCeny tim, Ze vrstva polyvinyl-N-
-carbazolu se tepelné zpracovédva pfi teplo-
tach vy3Sich nez 270 °C.

4. Zptsob povrchové ochrany podle bo-
da 1 aZ 3, vyznafeny tim, Ze na vrstvu po-
lyvinyl-N-carbazolu se nanese dalsi ochran-
na vrstva, napiiklad vrstva silikonového
kauduku.
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